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MEMCE IA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR PATENTE DE INVENCION

EN_ESPATA PORs "UN METCDO DE BUSQUED: DE RUTA EN UN_SISTEMA

ELECTRONICO DE CCIMUTACION CONTROLADO CENTRALMENTEM
A NOMBRE DE STANDARD ELECTRICA, S.4., CON DOMICILIO

EN MADRID, CALLE DE RAMIREZ DE PRADO Ne 5
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Bste invento se refiers a un método de bisqueda de ruls en
un sigtema de conmutacién controlado centralmente, en el que la condi~
ci6n de linea de los conductores intermedios se registra en unz memo—
ria.g

Bxisten métodos conocidos en los que, para determinar unas
ruta de conexibn a través de una red de commuatacibén, en un primer paso,
que tiene su comienzo en la entrade, se marcan en pasos todos los cone
ductores intermedios que pueden ser intercomectados y, en un segundo
paso, ée selecciona una ruta de conexién en direccién opuesta por los
enlaces marcados, igualmente en pasos, Betos métodos requieren la exis=
tencia de una red piloto en las lineas en que se haya predeterminado
que los conductores intermedios puedan ser conectados.

BEstos oircuitos se hallan dispuestos de forma que tienen

dispoaitivos indeperdientes de conmmutacién pare marcar canductores in-

termedios y para hacer una seleccién de los conductores intermedios que
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han sido marcadoss La trauséisién de la sefizl do etapa a.etapa me hoce
generaimente por el marcado, también llamado "ofrecimiento" y pur 1a
seleccién, que también se llama "acceso", a través de ligeas indepens
dientess También hay un circuito, de disposicién conoccida, en sl que
vara las dos direocciones de transmisién solamente se dispone un piloio.

Comparado con el método que se ha descrito, el que es obhje—
to de este invento tiene la ventala de que no se necesita red piloto
independiente en las lineas en que se establece la posibilided de cmie=
xi6n de los corductores intermedios,

También es conocido como almacenar la condicién de linsa
de una red de conmutacifén en una memoria y come disponer la memoria de
tal forma quey para cambiar su contenido, si cambian las condiciones de
la lfnea, los mandos de control de le red de conmutacién pueden ser tem=-
bién usadose De estas informaciones no se puede deducir cémo puede lle—
varse & cabo la bisquedz de lo rutze

Bl objeto de este invento es el aestablecimiento de unz bis—
queda de ruta en un sistema electrémico de conmutacibén controlado cen—
tralmente, sin red piloto por la que la condicifén de linez de los conw
ductores intermedios se almacenn en unz memoriae

El método & que sa refiere la invencidn resualve este proble-
me de que durante el primer paso, en ung matriz de almacenamiento de
bits mnombnicos son marcadas las filas do aclmaccnamiconto de todos los
conductorss intornodios considerados pare cstablocer la conmoxidén y no
tomzdos, dc quc an un scgundo paso, on la dircecidén opucsta, comonzan—
do también on una oélula dc momorie marcads al final on la matriz do
almaconamicnto do bits mmoménicos, sc haoc una sclcecibén dc las células
de memoria marcadas oon un "bit" mnoménico, on otapas y quo, en ambos
pasos, la posibilidad do conexién do los conductorocs intermedios se do-
tormina por une asociacibén de las dircccionos de las células do memoriae

In posibilidad do conoxién de dos conductores inteormedios

/oo



55

65

[E]

527549 -

ge puede expresar también en la memoria de forma que se almacenen en
comin la condicién de linea de un conductor intermedio y la direccién
de las células de memoria para la condicidén de linea de los conductores
intermedios precedentes o en avance o bien de ambos,

51 8 una determinada entrads de la red de conmutacién llega
un requerimiento de conexifén, todos los enlaces de ruta avanzados son
interrogados sobre su condicién de linea a partir de dicha entrada y
buscando por las células de memoria asociadas la condicién de linea
de matriz de almacenamiento. Iios enlaces de ruta en reposo se toman cono
posibles enlaces de ruta para la seleccidn, marcando las respectivas ma-—
trices de almacenamiento de "bits" mnembnicos. Si durante este naso de
eate método una zloanza una célula de memoria, asociada a una palida
de laz etepa final, es posible, al memos, una conexibn entre la entrada
prefijada ¥y una de las salidas. Durante un segundo paso de este método
es slempre seleccionada una 42 las matrices de almacenamiento de "bits"
meménicos de cada etapas de acuerdo con una regla definida. Esta regla
puede, por ejemplo, ser que se seleccione siempre la matriz de almace-
namiento de bits mneméni;os con direccibén mds bajs cuyo conductor in-
termedio asociado pueda conectarse con los conductores intermedios de
las otras etapas de commutacién que fusraon ya seleccionados durante el
segundo paso del métodos Como el primer pasce del método arranca de un
punto definido de la entrzda de la red de commutacibn, el segundo paso
del método debe determinar siempre en este entrada, con lo que se fija
une rute de conexién definide desde la entrada predeterminada a una sa-
lidas Esta ruta de conexlén se establece en la red de conmutacidn y ai-
multéneamente éﬁeda marcada la condicién de linea correspondiente de
las oélulas de almacenamiento como ‘ tomada. Con sllo guedan cancelados
Yodos los marcajes de la matris de almacenamiento de bits mneménicos
¥ se inicia una nueva busgueda de ruba.

Con el método que corresponde a este invento se hace umo
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de toda pogibilidad de conexibn, no pudiendo darse la condicién de

"blogueo interna®.

Pasamos ahora a describir detalladanente el invento, con
ayuda de un ejemplo y de los dibujos gus se acompalian, en gues

Ia figura 1* muestra un simple ejemplo de red de conmuta-
ciény ¥

La figura 2% muestra la subdivisién del almacenamiento pox
el método objeto de esta invencibn,

La red de commutacién de la figura 1 tiene cuatro etzpas de
conmutacién &y By C y D. La etapa & tiene cuatro blogues de commutacitn
A1, AZ’ A3 ¥y A4, cada uno de log cuales tiene cuatro entradas (p.e. las
entradas £31 a 434) y tres salidas (pes. las salidas 4L'31 a L!33). Cada
salida de un blogue de conmutacién conduce a otro bloque de conmutacidn
de la etapa de commutecibn B. Log tres bloques de conmutacién B1, B2 y
B3 poseen asl cuatro entradas y tres salidas por blogque (peee las salie-
das B'31 a B'33). Cada salida de un blogue de conmutacién de la etapa
de conmutacién B conduce a otro bloque de conmutacién C1, €2 o C3 de 1a
etapa de commubacién C. Finalmente, cada una de dichas salidas de un
blogue de commutacién de la etapa de conrmbacién C conduce a uno de los
dos blogues de commutacién D1, D2 de la etapa de conmutacién D. Estos
blogues de commutacién tienen dos salidas cada unoy D'11, D'12 y D121,
D122 respectivamente.

En la actual descripeidén y en las reivindicaciones los con=
ductores intermedios entre los bloques de conmmutacién gse designan como
enlaces de ruta pero, es también posible considerar como enlaces de ru-
ta los contactos de los bloques de conmtiacidn, sisndo capaces ambas
clases de ruta de poseer dos condiciones de linea o de conmutacibng res-
peotivamente, que se pueden almacenar en un digito binario de memoria

En la figura 1, una salida de blogue de conmutacidén y el

conductor intermedio de conexién tienen solamente una referencia comin
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porgue e uns asociacién que se distingue.

La figura 2 muestra la subdivisién del almacenamientos El
alnacenamiento se commone de uneg matriz de almacenamiento de condicién
de linea BF y &e unz matriz de almacenamiento de "bits" mneménicos MPF.
La matriz de almacenamiento de condicién de linea que se muestra corres—
ponde al primer paso en el método de acuerdo con la invencibn, segln
refiere la reivindicacibén, sin que se muestren las direcciones almacena—
das para el segundo paso. Ldemds de cada célula de memoria de condicién
de 1linea BSZ se dispone un grupo de célula de memoria BSG en el que se
almacena la direccién de la célula de memoria de condicién de 1linea pa-—
ra le condicién de linea del primer enlace de ruta en avance. La infor
nacitn en este gruno de células de memoria es constente en general y
puede dnicamente cambiarse cambiando los saltos de conmutacifn de la
rod. Cada célula de memoria de condicibén de linea tiene, junto con el
grupo de c8lulz de memoria, una direccidén absoluta ASL y una simbblica
8L que coincide con la referencia del enlace de muta correspondiente
en la Figura 1« Las o8lulas de memoria se llaman con la direccién de
almacenamiento absoluto 484, y su contenido puede ser interrogado o
cambiado e

En ol método, de acuerdo ocon la reivindicacién 1, la subdivi-
gi6n de la memoris difiere de la forma representada en que los grupos
de células de memoris BSG son omitidos ademds de las células de memoria
de oondicidn de linea BSZ, siendo su funcién eliminada en el método en
ol métado del invento por une traslacién conforme con lo que se indica
en la reivindicaocibén 1.

En la matriz de almacenamisnto de bits mneménicos MF se dis-
pone de una oélula do nemoria de bits rmemdénicos MSZ para cada pleza do
rute en cuestién. En el gjemplo que se da se consideran tres conduocto-
res intermedios para establecer una conexién entre, por ejemplo, la eta-

pa de commbacién L y la etapa de conmutacién B, existiendo ires células

. .
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de memoria de "bits" mneménicos. En correspondenciz se establecen nueve
células de memoria de "bits" mneménicos para los conductores intermedios
ontre la etaps do conmutacibn B y lo etapa de conmutacidén €, seis células
de memoria de "bits" mnembnicos para los conductores intemedios entre la
otepa de conmubacibn € y la etepn de cormtacién D y cuatro células de
memoria de "bits" mneménicos para las salidas de la etapa de conmubtacién D.

Las células de memoria IBZ de lz matriz de almacenamiento do
"hita" mnsménico MF tienen también una direccién simbbdlioa SA y una di-
reccién de memoria absolutz LS4 con la que son llamados.

La figura 2 muestra, en la matriz de almacenamiento de con-
dicién de linea, unos grupos de células de memorin para almacenar tambil:
direcciones para las células de memoria de condioidén de linea para las
salidas D'11 a D'22. En estos grupos de células de momoria se pueden
almacenar las direcciones de tales células, por ejemplo, en gue se alma-
cenen los mandos de control para contimuar el establecimiento de uma ¢
nexibn al alocanzar la salida posible. La continuidad consiste, por ejem-
ploy en que se inicia el paso de seleccidén si en el de marcaje se ha de~
torminado cuando menos una salida en reposo.

Bl método de este invento se explica a contimuwacién con la
ayuda de un ejemplo de bisqueds de rute en la memoria que se representa
en la figura 2.

BEn la red de conmutacién segin la figura 1 los corduotores
intermedios representados a trazos son, como ejemplo, tomados y asl, en
1la matriz de almacenamiento de cordicién de linea, las células de meno-
ria de condiqién de linea marcadas con ung cruz se consideran como usaw
das y los conductore~ *vtermedios corresponiientes pueden, por tanto,
no ser usados en lg hisqueda de ruta para un ofrecimiento en el mrimer
paso del métodos Un requerimiento pars establecer una conexién se supo
ney como ejemplo, en la entrada L 23.

Con ello lag salidas del blogue de conmubacién AZ son com-
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probadas y las salidas A'22 y £'23 marcadas al disponer dos "bits"
mnendnicos M1 y M2 en las c8lulas deo memoria a'2, a'l con las dirso—
ciones absolutas 48 y 49. La salida A'22 conduce al blogue de conmta-
cibn B2; por este bloqus de conmutacifén se determinan las salidas en
Teposo B'22 y B'23 y 86 marcan las células de memoris de "bits" mnemb-
nicos b'22, ¥'23 con las direcciones abgolutas de almacenamiento 54,
55 por el establecimiento de dos "bits" menménicos M3, M4. La salide
L1123 conduoe al bloque de conmutacién B3 pues sus salidas en reposo,
los "bite" mnombnicos M5, M6 y M7, estén dispuestos. E1l mrimer paso
del método continua hasta que por lo menos una salida de la red de cone
mtacifn, que esté en reposo, queda deterninada y, por ejemplo, se osw
tablece el "bit" mneménico I 12,

La posibilidad de conoxifn de leos conductores intermedios
resultay por ejemplo, do una asociacibén entre las direccionss de las cé-
lulas de memoria o, como so muesira en la figurs 2, por el almacenamien—
to comin de la condicién de linea de un conductor intermedio, con direc—
oi6n de la célula de memoria pare la condicién de lines del primer con~
ducter intermedio que tenga aplicacibn.

Durante el segundo paso del método se selecciona, desde ol
punto de destino, la posibilidad de conexidn que ha de ser usada. Si,
per ojemploy, se elije en cada etapa Ge arriba a abajo la primera oélu—
la de memoria que esté marcada, el conductor asociado intermedio puede
ger oonec"oado con el conductor intermedio que haya sido finmalmente ele~
gldo durante el segundo paso del método} en nuestro ejemplo se determi-
na asi la ruta D141 ~ G111 ~ Bt31 - At23 - 423 La posibilidad de cone=
xi6n resulta de nuevo de una asooiacién entre las direcciones de las
células de almacenamiento o por el almacenamientoy en comdn, de lu con-
dici6n de linea del conductor intermedio que sigue en el segundo paso
de este métodos La figura 2 no muestra, por tratar de tener una mejor

representacidn, las direcciones almacenadas para el segundo paso del
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método (seleccidn). Do acuerdo con el método del imvento, siempre so
aloanza durante el segunio pase de dicho método la entrada con que co=
mienza el primer paso del métedo iniciado, porque unicamente se selec-
cionan los conductores intermedios cuyas células do memoris de "blts"
mneménicos han sido marcades durante el primer paso del métodos

Bn la red de conmutacién la caexibn estaﬁlecida

A 23 =423 = B'31 - G111 = D'11

forma una conexién ccnpleta; en la matriz de almacenamiento de condicibn
de linsa las células de memoria, con los mismos mimeros de referencia,
son marcados como tomados ¥y en la matriz de almacenamiento de "bite"
nneménicos son cancelados todos los "bite" mneménicos. Asi queda prepe~
rada la memoriz pare otra bisqueda de ruta.

Bste invento corresponds a una solicitud de patenis formula~
da en Alemania el dfa 4 de Junio de 1965, sefialada con el ne St 234933 v
se acoge, por tanto, a los beneficios que otorgan loa convenios inter-
nacionales vigentes.
wewe mcmcmmemr e ITA e cnm mcan e ne e v -

Los puntos de invencién propla y nueva que se presentan,
para que sean objeto de esta patente de veinte azfios, son los siguientess

1 - Un método de hisqueda de ruta en un sistema elsctrénico
deo conmutacién controlado centralmente, en el que la condicitén de linea
de los conductores intermedlios es almacenada en ung memoria, oceracteri—
zfindose porque durante un primer paso las células de memoria (Msz) de
una matriz de almacenamiento de bits mneménicos (MP) son marcedas en
etapas de todos los oconductores intermedios a ser considerados para el
establecimiento de una conexibén y no tomados, que en una segunda etapa,
en la direcoién opuesta, comenzando igualmente en una célula de memoria
de la matriz de almacenamiento de "bits" mneménioos, finalmente marca-—
dosy se hace une seleccidén en pasos entre las oélulas de memoria, marca-

de oon un "bit" mneménico (pse. M 12) y que durante amnbos pasos, la pow

ofee
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225 sibilidad de oonexionado de los conduciores intermedios se determina
par una asoolacién entre las direcoiones de las células de menoria.

2 = Un método, de acuerdo con la reivindioascién 1, carecierizadc
rizado porque la posibilidad de conexién de dos conductores intermedios |
de la memoris es almacenads por el almagenamiento oomdn (BSZ, BSG) de

230 1la condicién de linea de un conduotor intermedio y de las direcoiones
de las células de memoria para la comlicién de linea de loe conduotores
intermedios precedentes o en avance o de ambos.

3 = Un método de Migqueda de ruta en un sistems eleotrbnico
de conmutacibn controlado ¢entralmente.

235 Tal y oomo se ha descrito en la Memoria que antecede, repre~
sentado en los dibujos que se acompafian y & los fines espocificados.

Esta Memoria consta de nueve hojas eseritas por una sola

carae
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